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1 Q12 16 VDD
2 Q13 15 Q11
3 Q14 14 Q10
4 Q6 13 Q8
5 Q5 12 Q9
6 Q7 11 RESET
7 Q4 10 d1
8 VSS 9 Q1
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B4
ERBEEE: Ta=25C
s I ik 1 VDD (V)| &/ME | BBE | KB | BIL
N N Vo= 0.5V 5 35 v
Vin 'i’ﬁ?fféﬁ llo [STUA Vo= 1V 10 7.0 v
Vo= 1.5V 15 11.0 Y,
. Vo= 4.5V 5 1.5 v
viL 1&:5;?; llo|<1uA Vo= 9V 10 30 | V
Vo=13.5V 15 4.0 Y,
5 4.95 5 Y,
VOH =B EBE [lout|<1uA 10 9.95 10 \%
15 14.95 15 v
5 0 0.05 Y,
VoL REFMEEE [lout|<1uA 10 0 0.05 \Y
15 0 0.05 Y,
IIN W B Vin=VDD or VSS 15 0.01 1.0 uA
Vo= 4.6V 5 -1.0 05 | mA
IOH | SHEFHEER Vo= 9.5V 10 2.1 1.3 | mA
Vo= 13.5V 15 -8.0 34 | mA
Vo= 0.4V 5 0.5 2.2 mA
lou | fREEFiHER Vo= 0.5V 10 1.3 5.1 mA
Vo= 1.5V 15 3.4 19 mA
5 0.1 4 uA
IDD TEeRR Vin=VDD or VSS 10 0.1 5 uA
15 0.1 6 uA
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5] HGC

ARBFHE: Ta=25C , RL=200k,CL=51pF.
= = Mt 14 RME | BEE | RKE B
P VDD=5V 250 ns
ULiFLH‘ |\E—|.| t t _
®1. RESET to Q1 PHLtPLH | VDD=10V 100 ns
VDD=15V 75 ns
TG —— VDD=5V 150 ns
LR%6m 1 IR B jE _
Q. to Qn+1 tPLHtPHL | VDD=10V 60 ns
VDD=15V 45 ns
ot 7t VDD=5V 125 ns
'J / TTLHT =
FEELR Q. TLHTTHL| VDD=10V 50 ns
VDD=15V 40 ns
VDD=5V 125 ns
b1 BFEhE/NBKEE TWLTWH | VDD=10V 50 ns
VDD=15V 40 ns
VDD=5V Te PR ns
A4 _EFH/ TR BRTE] t . tr | VDD=10V T BRI ns
VDD=15V FeBR I ns
VDD=5V 4 MHz
(RS Fpt | VDD=10V 10 MHz
VDD=15V 12 MHz
VDD=5V 200 ns
SRR E] TPHL(R) | VPD=10V 100 ns
VDD=15V 80 ns
VDD=5V 200 ns
S/ NEKFE tWH(R) VDD=10V 100 ns
VDD=15V 80 ns
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Dimensions In Millimeters(SOP-16)
Symbol: A A1 B C C1 D Q a b
Min: 1.35 0.05 9.80 5.80 3.80 0.40 0° 0.35
1.27 BSC
Max: 1.55 0.20 10.0 6.20 4.00 0.80 8° 0.45
DIP-16
I Y Y I I B
%@
[ U N N B A
b
Dimensions In Millimeters(DIP-16)
Symbol: A B D D1 E L L1 a b c d
Min: 6.10 18.94 8.10 7.42 3.10 0.50 3.00 1.50 0.85 0.40
2.54 BSC
Max: 6.68 19.56 10.9 7.82 3.55 0.70 3.60 1.55 0.90 0.50
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Dimensions In Millimeters(TSSOP-16)

Symbol: A A1 B C C1 D Q a b
Min: 0.85 0.05 4.90 6.20 4.30 0.40 0° 0.20

0.65BSC
Max: 0.95 0.20 5.10 6.60 4.50 0.80 8° 0.25
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